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dorobku dr Xuechenga Chena i jego osiggniecia naukowego
pt. ,Badania mozliwosci zastosowania nowych nanomateriatéw opartych na weglu do przysztych
istotnych spotecznie aplikacji” w zwigzku sie z ubieganiem sie o stopieh naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna

Informacje ogdine

Dr Xuecheng Chen uzyskat tytut magistra w roku 2005 na Wydziale Chemii Uniwersytetu w
Szanghaju, a w roku 2008 obronit w Instytucie Fizyki i Chemii Techniczne]j Chiriskiej Akademii Nauk
prace doktorsky pt. Novel synthesis of carbon nanotubes and their applications. Dyplom doktora
zostat nostryfikowany w 2009 roku na Wydziale Technologii i Inzynierii Chemicznej
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego. Prace zawodowg na tym Wydziale rozpoczat
w 2008 roku jako pracownik naukowo-badawczy. Od 2010 roku jest pracownikiem naukowo-
dydaktycznym na stanowisku adiunkta.

Catkowity dorobek naukowy

Przedstawiony w dokumentacji dorobek naukowy dr Xuechenga Chena obejmuje 31
publikacji, w tym 23 prac opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora. Prawie wszystkie prace
ukazaty si¢ w renomowanych czasopismach o wysokim wspétczynniku oddziatywania. Habilitant nie
zamiescit we wniosku informacji o impact factor poszczegélnych publikacji, ani nie podat
sumarycznego /F obejmujgcego caty dorobek publikacyjny. Zamieszcza jedynie informacje, ze
sumaryczny IF wszystkich prac opublikowanycgh po uzyskaniu stopnia doktora wnosi 71.3. Habilitant
podaje, ze sumaryczna liczba cytowar publikacji z korica 2013 roku (bez autocytowan) wynosi 279,
podczas gdy wg obowigzujgcej bazy Web of Science na dzieri 12 kwietnia 2014, dane liczbowe s3
inne. Liczba cytowar publikacji bez autocytowan jest nizsza i wynosi 194, a po uwzglednieniu
autocytowan 240. Baza Web of Science odnotowuje 37 opublikowanych prac, o 6 prac wiecej niz
podano w dokumentacji. Indeks Hirscha opublikowanych prac wynosi 9.

Dr Xuecheng Chen jest ponadto wspétautorem rozdziatu w ksigzce ,Carbon nanotubes for
biomedical applications” (E. Borowiak-Paleri, C. Tripisciano, M. Ruemmeli, S. Costa, X. Chen, R.J.
Kalericzuk) wydanej w roku 2011 przez wydawnictwo Springer. Dr Xuecheng Chen prezentowat
wyniki swoich prac na konferencjach miedzynarodowych, byt wspétautorem 14 wystapien ustnych i
posterowych. Brat udziat jako wykonawca w realizacji czterech projektéw badawczych, w tym dwéch
projektach niemiecko-polskich, w projekcie w ramach 6 Programu Ramowego i programu FOCUS
finansowanego przez Fundacjg Nauki Polskiej. Obecnie jest kierownikiem projektu w ramach
programu SONATA finansowanym przez NCN. Zapraszany byt do recenzowania artykutéw przez
renomowane czasopisma, m. in. JACS, ACS Applied Materials & Interface, Colloids and Interface i
International Journal of Nanomedicine. W roku 2013 odbyt kilkumiesieczny staz naukowy w



Instytucie Chemii Stosowanej Chiriskiej Akademii Nauk w Chagchun, a w roku 2009 przebywat na
tygodniowym stazu w Instytucie Leibnitza Ciata Statego i Materiatéw w Dreznie.

Rozprawa habilitacyjna

Rozprawa habilitacyjna dr Xuechenga Chena dotyczy syntezy nanosfer i nanorurek
weglowych i krzemionkowych oraz kompozytéw na bazie tych materiatéw do zastosowania w
elektrochemicznych Zrédtach pradu i jako nosniki lekéw. Habilitant przedstawit cykl publikacji
zatytutowany ,Badania mozliwosci zastosowania nowych nanomateriatéw opartych na weglu do
przysztych istotnych spotecznie aplikaciji”, ktéry obejmuje 13 prac oryginalnych opublikowanych w
latach 2010-2013. Oprécz jednej pracy w materiatach konferencyjnych, pozostate ukazaty sie w
renomowanych czasopismach o wysokim wspéfczynniku oddziatywania w przedziale 1,5-5,9, tj.
Colloids and Surface A (3), ACS Applied Materials & Interface (2), Journal of Physical Chemistry,
Nanoscale Research Letter, Journal of Power Sources, Chemistry — A European Journal, Chemistry —
An Asian Journal, Dalton Transactions i Physica Status Solidi. Habilitant nie podat impact factor
poszczegdlnych prac ani sumarycznego IF cyklu 13 prac, ktéry jest podstawg postepowania
habilitacyjnego. Wg bazy Web of Science prace te byty cytowane 42 razy.

Wsrod 13 prac (b1-b13) sktadajacych sie na rozprawe habilitacyjng jedna publikacja jest
jednoautorska, pozostate sa wieloautorskie, w przygotowaniu ktérych brato udziat od 5 do 11
autoréw. Wykaz tych prac zawiera wiele niedcistosci (Zatacznik 3A. Wykaz prac wiaczonych do
habilitacji). Nie zgadza sie liczba autoréw niektdérych publikacji, jest wyzsza niz podano w wykazie,
wsrod autoréw podane sg nazwiska, ktérych nie odnajdujemy w oryginale publikacji, inne z kolei
zostaly pominigte. A mianowicie, w publikacji b4, powinno by¢ 11 wspétautoréw, a podano 5; w
publikacji b7 powinno by¢ 9 wspdtautoréw, a podano 5; w publikacji b10 powinno by¢ 7
wspotautoréw, a podano 6; w publikacji b11 powinno byé 7, a podano 5, co wiecej sa podane inne
nazwiska wspétautoréw; w publikacji b13 powinno byé 9 wspétautoréw, a podano 8. Naleizy
podkreslic, ze w wigkszosci tych publikacji, jedynym autorem korespondencyjnym byt dr Xuecheng
Chen, co $wiadczy o wiodacej roli Habilitanta w badaniach i przygotowaniu publikacji.

Rozprawa habilitacyjna dr Xuechenga Chena miesci sie w obszarze bardzo dynamicznie
rozwijajacej si¢ w ostatnich latach nanotechnologii. Pierwsza grupa prac (b1,b3-5, b7, b8) dotyczy
syntezy nanosfer weglowych typu rdzen-otoczka, zbudowanych z pustego rdzenia i mezoporowatej
otoczki weglowej. Opracowano nowy sposéb ich wytwarzania metoda odwzorowania z
wykorzystaniem surfaktantu (CTBA) i sferycznej krzemionki. Warstwe weglowa nanoszono metoda
CVD stosujac etylen jako prekursor wegla. Wykazano, ze mozna kontrolowaé zaréwno $rednice sfer i
rdzenia jak i grubos¢ otoczki przez dobér warunkéw syntezy sferycznej krzemionkowej matrycy
(SiO,@ m-Si0,) i procesu CVD. Otrzymane mezoporowate sfery weglowe byty badane pod katem ich
zastosowania jako materiatu anodowego ogniwa litowo-jonowego (b1l) i materiatu aktywnego
elektrody kondensatora elektrochemicznego (b7, b3). W innej pracy (b8) do syntezy nanosfer
weglowych zastosowano te samg metode, ale z innym surfaktantem (C18TMS), otrzymujac materiat z
nieuporzadkowanymi mezoporami, ktéry wykazywat lepsza charakterystyke elektrochemiczng jako
materiat elektrody kondensatora. Wstepna charakterystyka elektrochemiczna wskazuje, ze nanosfery
weglowe o powierzchni wtasciwej ponad 1000 m?/g wykazuja bardzo dobre wiasciwoséci jako materiat
aktywny elektrody kondensatora pracujacego przy duzych obcigzeniach pradowych. Jednakze z uwagi
na bardzo nisky gesto$¢ wiasciwa, mezoporowate sfery weglowe nie sg atrakcyjnym materiatem z



aplikacyjnego punktu widzenia. W praktyce liczy sie pojemnoéé wolumetryczna, a nie
grawimetryczna.

Mezoporowate sfery weglowe okazaty si¢ mato obiecujace jako anoda w ogniwie litowo-
jonowym z uwagi na duzg pojemnos¢ nieodwracalng (b1). W kolejnym etapie opracowano nowg
metode wytwarzania nanosfer weglowych z mezoporowatym rdzeniem weglowym pokrytym
warstwa nieporowatego wegla m-C@C, stosujac jako matryce w kolejnoéci wytworzone sfery Sn0O,,
Sn0,@C i SnO,@C@m-Si0, (b5). Otrzymane materialy m-C@C odznaczaty sie réwniez niska
zdolnoscia do odwracalnej elektrochemicznej insercji litu. Znacznie lepsza charakterystyke
elektrochemiczng mezoporowatych sfer weglowych jako anody w ogniwie litowo-jonowym uzyskano
wykorzystujagc  duzg zdolno$¢ SnO, do magazynowania litu. Opracowano prostg metode
wprowadzenia SnO, do mezoporowatych sfer weglowych (b4). Otrzymany nanokompozyt
SnO,@MHCS odznaczat sie najlepsza sprawnoscia elektryczng po pierwszym cyklu, ale znacznie nizszg
w poréwnaniu z komercyjnym grafitem stosowanym w bateriach litowo-jonowych.

Druga grupa prac dotyczy syntezy krzemionkowych i weglowo-krzemionkowych
nanomateriatbw do potencjainego zastosowania jako nosniki lekéw (b9-b13). Opracowano
oryginalng metode syntezy sfer krzemionkowych z nanootworami (b10) wykorzystujgc nanorurki
weglowe z nasadzonymi na nie sferami Fe;0, jako matryca. Dwie kolejne prace opisujg synteze
nanorurek weglowych (b2) i nanorurek weglowych pokrytych warstwag krzemionki (b12) z
zastosowaniem jako wyjsciowej matrycy komercyjnego anodowego tlenku glinu (AAO) o strukturze
kanatowej. W pracy (b2) otrzymang w kolejnych etapach syntezy matryce m-SiO,@Si0,@AAO
pokryto warstwa wegla w procesie pirolizy etylenu, a po jej usunieciu otrzymano nanorurki weglowe
0 grubosci 200 nm i powierzchni wtasciwej okoto 100 m?/g. Natomiast stosujac jako matryce SiO,
@AAQ otrzymano nanorurki weglowe pokryte krzemionkg CNT@SiO, (b12). W kolejnych pracach
syntezowane nanomaterialy byly testowane pod katem magazynowania i uwalniania lekéw na
przyktadzie rodaminy B (b9, bll) i fluoresceiny (b13). Byly to nanorurki krzemionkowe z
nanoczastkami  magnetytu Fe,0;@Si0O, (b11), nanorurki weglowe zamkniete sferami
krzemionkowymi (b13) oraz nanosfery krzemionkowe typu rdzen-otoczka Si0,@m-SiQ, (b9).
Opracowano warunki wytwarzania nanosfer o réinej grubosici otoczki od 25 do 90 nm
charakteryzujacych sie rézng porowatoscia.

Bardzo wysoko oceniam osiggniecia dr Xuechenga Chena w zakresie projektowania nowych
metod wytwarzania nanomateriatéw weglowych i krzemionkowych oraz kompozytéw na ich bazie z
zastosowaniem metody odwzorowania. Najwazniejsze wyniki prac zostaly zgtoszone do
opatentowania (wspoétautorstwo w 4 zgtoszeniach patentowych). Nalezy podkresli¢, ze Habilitant
wykazat si¢ wielkimi umiejetnosciami w bardzo ztozonych syntezach jednorodnych pod wzgledem
struktury nanometrycznych obiektow. Ale musze sig odnies¢ krytycznie do opisu wktadu wtasnego dr
Xuechenga Chena w publikacje zgtoszone jako podstawa habilitacji. Habilitant oszacowat swdj udziat
w publikacjach wieloautorskich od 60 do 80 %, przewaznie na 70 % (Zatgcznik 3A). Nawet w
publikacjach 9-cio autorskich ocenia swéj udziat na 70 %. A wiec dla pozostatych wspotautoréow w
tym przypadku pozostato po 3 %. W opisie wktadu wtasnego w 12 wieloautorskich pracach, Habilitant
postuzyt si¢ jednakowym tekstem o bardzo ogélnej tresci, umieszczonym pod kazda wymieniong
publikacja, tu cytuje: ,Moim wktadem do tej pracy bylo stworzenie koncepcji badan, opracowanie
metodologii badan, wykonanie czesci badar, analizy i dyskusji wynikéw oraz wspéttworzenie
publikacji”. W takiej sytuacji nie mozna dowiedzie¢ sig, jakie badania byly wykonane przez
Habilitanta, a jakie przez wspoétautoréw. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra i Nauki i Szkolnictwa
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Wyzszego z dnia 1 wrzesnia 2011 r. w sprawie kryteriéw oceny osiggnie¢ osoby ubiegajacej sie o
nadanie stopnia doktora habilitowanego i zaleceri Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytutéw
(Komunikat nr 3/2012), Habilitant jest zobligowany do precyzyjnego merytorycznego okreslenia
swojego wkfadu w publikacje, w szczegdlnosci w publikacje stanowigce osiggniecie naukowe w
postepowaniu habilitacyjnym.

Dorobek dydaktyczny

Dorobek dydaktyczny Dr Xuechenga Chena nie jest duzy, co ma zwiazek z krétkim stazem na
tym stanowisku (3 lata). Prowadzi zajecia seminaryjne i laboratoryjne na dwéch kierunkach studiow:
Ochrona Srodowiska i Nanotechnologia. Tematyka kurséw dotyczy technologii wytwarzania
nanomateriatdw, mikroskopii elektronowej, podstaw automatyki i pomiaréw, materiatéw
ceramicznych oraz angielskiej terminologii chemicznej. Byt opiekunem kilku prac dyplomowych, a
aktualnie petni role promotora pomocniczego pracy doktorskiej mgr inz. Karoliny Wenelskiej pt.
»Oparte  na weglu nanomaterialy do zastosowania w bateriach litowo-jonowych i
superkondensatorach”.

Wspéipraca naukowa

Dr Xuecheng Chen wspdtpracuje bardzo intensywnie z kilkoma osrodkami naukowymi
krajowymi i zagranicznymi, a wynikiem tej wspéipracy jest wiekszoé¢ publikacji w dorobku
naukowym Habilitanta. S3 to: Department of Physics and Materials Science w City University of Hong
Kong), Instytut Fizyki na Uniwersytecie im. Kirchhoffa w Heidelbergu oraz Zakiad Materiatéw
Polimerowych i Weglowych na Wydziale Chemicznym Politechniki Wroctawskiej.

Whniosek koricowy

Rozporzadzenie MNiSW z dnia 1 wrzesnia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 196, poz. 1165) w
sprawie kryteriéw oceny osiggnie¢ osoby ubiegajgcej sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego w
obszarze nauk naukach technicznych stawia kandydatowi nastepujace wymagania (§ 3, pkt. 4):

»2) autorstwo lub wspétautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujacych sie w bazie
Journal Citation Reports (JCR),

b) autorstwo zrealizowanego oryginalnego osiagniecia projektowego, konstrukcyjnego lub
technologicznego,

c) udzielone patenty migdzynarodowe lub krajowe,

d) wynalazki, wzory uzytkowe i przemystowe, ktére uzyskaty ochrone i zostaty wystawione

na miedzynarodowych lub krajowych wystawach lub targach.”

Dr Xuecheng Chen przedstawit oryginalny i spéjny tematycznie dorobek publikacyjny w
zakresie syntezy nanomateriatéw weglowych i krzemionkowych z zastosowaniem metody
odwzorowania oraz potencjalnych mozliwosci ich wykorzystania jako materiatéw elektrodowych w
elektrochemicznych Zrédtach pradu oraz jako nosniki lekéw. Jest wiodacym wspétautorem cyklu
publikacji bedacych podstawa postgpowania habilitacyjnego. Wysoka ranga osiagnie¢ naukowych
przedstawionych przez Habilitanta zostata potwierdzona przez ich opublikowanie w renomowanych
czasopismach naukowych znajdujacych si¢ w bazie Journal Citation Reports (JCR). Mozna bytoby
przyjat, ze spetnia kryterium a), gdyby okreslit w sposéb precyzyjny swéj indywidualny, merytoryczny
wktad w przedfozony do recenzji cykl publikacji stanowigcych podstawe postepowania
habilitacyjnego. Forma, w jakiej zostato przedstawione osiggniecie naukowe, nie pozwala mi na
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oceng udziatu Habilitanta (niescistosci w wykazie prac sktadajacych sie na habilitacje, brak
merytorycznego opisu wktadu Habilitanta w publikacje, braki lub enigmatyczne oéwiadczenia
wspotautordw o ich udziale).

Z analizy dokumentacji wynika, ze Habilitant nie spetnia pozostatych kryteriéw o charakterze
aplikacyjnym, wymaganych Rozporzadzeniem MNiSzW zgodnie z § 3, pkt. 4 b-d dla uzyskania stopnia
doktora habilitowanego w naukach technicznych w dyscyplinie technologia chemiczna. Wydaije sie,
ze dorobek naukowy przedstawiony przez Dr Xuechenga Chena po »uporzadkowaniu” moze by¢
podstawq do ubiegania sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk chemicznych
w dyscyplinie technologia chemiczna.

W konkluzji stwierdzam, ze dr Xuecheng Chen nie spetnia wymagan stawianych przy
ubieganiu sie o nadanie stopnia doktora habilitowanego w naukach technicznych, okreslonych w
Ustawie o stopniach i tytule naukowym z dnia 14.03.2003 (Dz. Ustaw Nr 65, poz. 593, z pbéiniejszymi
zmianami).

G Cprgglera



